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ELEKTRONIK

* Analogmesstechnik-Entwicklung
* Entwicklungsarbeitsplatze
* Entwicklungsprojekte

* Beispiel Bolometerverstarker
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* Bauteilrecherche und Charakterisierung
- Rauschen
- parasitare Strome
- Technologie
- Materialeigenschaften
* Schaltungsentwicklung
* Simulation mit LTspice
* Layout
* Gehausekonstruktion

* Charakterisierung und Abgleich von Prototypen
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ELEKTRONIK

Hochimpedanzbuffer Logarithmischer PMT-Spannungs-
zur Erfassung von Oberflachen- Stromverstirker versorgung
Photospannungen an Solarzellen

DC - 450MHz 1’“\2'—51301 Hamamatsu Modul
- : PA-1m -1000V
Eingangsimpedanz 100 GOhm 2 Kanal Restwelligkeit 5mVpp
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ELEKTRONIK

Nanospektroskopie
bendtigt 1 MHz Bandbreite

Standard-Verstarker 5 kHz
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Abb.: Alexander Veber, HZB PS-IESD
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Obere
Grenzfrequenz
y 0,25/0,6/1,5MHz
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Bandbreite 2 Hz -
umschaltbar 0,25/0,6/1,5 MHz
Strom-Verstarkung
Umschaltbar, invertiert 2 /10 MVIA
Spektrale Rausch-
Stromdichte 400 fAIVHz

@ 10kHz, 10 MV/A
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Frequenzgange bei Gain 2/10 MV/A und LPF je 1,5/0,6/0,25 MHz
(Vertikale Ampitudeneinheit ist dB, also Leistung an 50 Ohm -und nicht Spannung)

MultiView = VNA Spectrum .
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spektrales Spannungsrauschen bis 250kHz
Hochohmiger Abschluss, deshalb sind die eigentlichen Messwerte an 50 Ohm Last nur halb so hoch.

Gain 10 MV/A , LPF auf 1,5 MHz am Eingang parallel 100 und 220 pF (griin)
Sehr gut zu erkennen, ist bei 220 pF die starke Rauschzunahme zu héheren Frequenzen hin.
Hervorgerufen durch zum Beispiel langere Sensorkabel und/oder h6here Sensorkapazitat.
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